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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСКАНИРОВАННОГО ПОЧЕРКА  

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ПСЕВДОРУКОПИСНОГО ТЕКСТА 

 

В связи с развитем технологий машинного обучения, глубокого обу-

чения и нейросетей, задача распознавания рукописного текста стано-

вится все более тривиальной и дешёвой. На данный момент, существует 

большое колличество веб сервисов и десктопных приложений, которые 

позволяют распознать печатный или рукописный текст, например, 

«Support Vector Machine». Однако, обратная задача, тоесть перевод из 

электронного формата в псевдорукописный, также спобна решить це-

лый ряд задач, например:  

1. Создание псевдорукописных открыток или писем;  

2. Создание email сообщений в рукописном стиле; 

3. Создание конспектов. 

Создание псевдорукописного сообщения происходит в три стадии:  

1. Анализ оригинального текста, используя одну из популярных се-

тей рекурентного машинного обучения;  

2. Фильтрация, обработка, нормирование, разделение и хранение по-

лученных данных при помощи связки Python3 + MSSQL; 

3. Обработка электронных документов библиотекой ReportLab на 

основании полученной базы рукописных символов. 

Было создано WEB приложение для генерации псевдорукописных 

документов на основании технологий Python, Django, Amazon C2, 

APACHE, MsSQL и Reportlab.  

Веб приложение использует фреймворк bootstrap для фронтенда, а 

полученные документы хранит в сетевом хранилище Amazon S3. Все 

сгенерированные документы хранятся в Amazon S3 в течении года.  
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 РЕЛАКСАЦИИ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ  

В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ SiGe 
 

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является 

экспрессной, информативной и неразрушающей методикой для опреде-

ления оптических свойств и анализа состава твердых растворов GexSi1-x  

[1]. Однако на положение пиков КРС существенное влияние оказывают 

механические напряжения, связанные с несоответствием ковалентных 

радиусов атомов германии и кремния [2, 3]. В настоящей работе иссле-

дуется механизм релаксации напряжений. Исследования проводились  

на объемных монокристаллических образцах твердых растворов GexSi1-x 

(х = 0 – 0.123), выращенных методом электронно-лучевой плавки. Спек-

тры КРС записывались при комнатной температуре с помощью 

Nanofinder High End (Lotis TII) – микрорамановского спектрометра, 

совмещенного с 3D сканирующим конфокальным микроскопом. Реги-

страция спектров осуществлялась по схеме обратного рассеяния, разре-

шение спектрометра составляло 0.3 см-1. Подводимая к образцу мощ-

ность составляла 2 мВт, а диаметр возбуждающего пучка – около 1 мкм. 

Использовалось возбуждение излучением твердотельного лазера с дли-

ной волны 532 нм.  
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